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中文摘要 

 

本計畫利用光激螢光及太陽光模擬器量測電流-電壓(I-V)探討

經表面塗佈奈米金團簇的三接面(InGaP/InGaAs/Ge)太陽能電池之特

性。在太陽能電池表面塗佈奈米金團簇後，光激螢光強度增加約 1.5

倍。利用 Mie 散射理論可模擬出散射因子與波長的關係，發現螢光

強度提升的程度與理論模擬相符，所以螢光強度的提升是由於奈米

粒子增加光的散射率所影響。此外，在單接面磷化銦鎵(InGaP)太陽

能電池、單接面砷化鎵(GaAs)太陽能電池與三接面(InGaP/GaAs/Ge)

太陽能電池表面塗佈奈米金團簇後，發現光電轉換效率分別增加 1.1 

%、2.5 % 與 3 %。 

 

 

 


